
周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

1 インダクタンス　　( 1 - 2 ) ≒ 9 H ( 100Hz  5V  DC 80 mA )

2 一次 DCR ≒ 205 Ω 二次 DCR ≒ 0.65 Ω
外形寸法図

3 一次許容DC電流 80 mA  MAX

4 開放インピーダンス
( 1 - 2 )  100Hz  5V  ωL ≒ 

mA
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重量
Pri. Sec. 50 Hz 50 Hz

インピーダンス(Ω) 出力 磁束密度
許容 DC 電流 周波数特性

A57-5K8S 8 5.47 K 80 mA  MAX

概略寸法部品　No.

FV 5725L
約 555g

50 x 75 x 62H
5 K 3 W 下表による
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A57-5K8S NO1 周波数特性表

SL581-DAT SL242-DAT SL162DAT

SL581-θ SL242-θ SL162θ
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5KΩ:8Ω-位相

周波数 (KHz)

5KΩ:8Ω-LOSS

2.5KΩ:4Ω-位相 10KΩ:16Ω-位相

2.5KΩ:4Ω-LOSS

10KΩ:16Ω-LOSS

測定レベル OSC=7V   DC=0A   回路(7)

基本設計インピーダンス5KΩ:8Ωと2.5KΩ:4Ω,

10KΩ:16Ωにして比較したものです。

Zp

W(W) 5 3 5 3 5 3

Vp(V) 158.1 122.4 111.8 86.6 223.6 173.2

Bm(Kgaus)7.01K 5.42 4.95 3.84 9.91 7.68

Ip(mA) 31.6 24.48 44.72 34.64 22.36 17.32

PDC(mA) 80 80 80 80 80 80

A/mm2 4.93 4.61 5.51 5.06 4.52 4.3

Vs(V) 6.32 4.89 4.47 3.46 8.94 6.92

Is(A) 0.79 0.612 1.118 0.866 0.559 0.433

A/mm2 2.68 2.07 3.79 2.94 1.89 1.47

(注) Bmは50HZの時です。
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周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

基本設計に対し インピーダンスを 2倍 又は １/２ 倍にした場合は f 特性や Bm 、A/m㎡ にも注意。

部品　No.
インピーダンス(Ω) 出力 磁束密度

許容 DC 電流 概略寸法 重量
Pri. Sec. 50 Hz 50 Hz

周波数特性

下表による
FV 5725L

約 555g
50 x 75 x 62H

A57-5K8S 5 K 8 3 W 5.47 K 80 mA  MAX
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A57-5K8S NO1 インピーダンス特性表

SZ162-Zp SZ242-Zp SZ581-Zp

SZ162-θ SZ242-θ SZ581-θ

5KΩ:8Ωの基準設計を2.5KΩ:4Ωと10KΩ:16Ω

にした場合のZpの特性比較したものです

測定レベル OSC=7V   DC=0A
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(基本設計)

Zp 5KΩ:8Ω 2.5KΩ:4Ω　　 10KΩ:16Ω
W(W) 5 3 5 3 5 3
Vp(V) 158.1 122.4 111.8 86.6 223.6 173.2
Bm(Kgaus) 7.01 5.42 4.95 3.84 9.91 7.68
Ip(mA) 31.6 24.48 44.72 34.64 22.36 17.32
PDC(mA) 80 80 80 80 80 80
A/mm2 4.93 4.61 5.51 5.06 4.52 4.3
Vs(V) 6.32 4.89 4.47 3.46 8.94 6.92
Is(A) 0.79 0.612 1.118 0.866 0.559 0.433
A/mm2 2.68 2.07 3.79 2.94 1.89 1.47
(注)Bmは50HZの時です。
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